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Wspomnienie

Kariera naukowa Profesora R. R. Gatazki zwiazana jest przede wszystkim z Warszawa
gdzie sig¢ urodzit i w roku 1960 ukonczyt studia na Wydziale Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1961 R. R. Galazka podjat pracg w Instytucie Fizyki
PAN szybko pokonujac kolejne etapy kariery naukowej: doktorat (1966), habilitacja (1972),
tytul profesora (1980) i cztonkostwo PAN (1989). Przez wiele lat pelnit w IF PAN szereg
funkcji kierowniczych: Dyrektora, Zastepcy Dyrektora ds. Naukowych, Kierownika Oddziatu
Fizyki Potprzewodnikéw, Kierownika Zespotu i Przewodniczacego Rady Naukowej. Bardzo
sobie cenil doswiadczenie zawodowe zdobyte podczas stazy naukowych w Stanach
Zjednoczonych, w szczegolnosci na Uniwersytecie Purdue. Przez kilka dekad prof. R. R.
Galazka byl takze aktywnym uczestnikiem zycia naukowego $rodowiska fizykow polskich,
w szczegolnosci w ramach Komitetu Fizyki PAN, ktoremu przewodniczy?.

Wybitne osiagnigcia naukowe i organizacyjne Profesora zostaly uhonorowane poprzez
przyznanie mu licznych prestizowych nagrod naukowych: Nagrody PAN im. Marii
Sktodowskiej—Curie  (1987), Nagrody Premiera Rzadu RP (1996) 1 Medalu
im. M. Smoluchowskiego PTF (2007) a takze szeregu odznaczen panstwowych, w tym
Krzyza Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2013).




Profesor R. R. Gatazka duza wage przywiazywal do rozwoju miodych naukowcow.
Byt promotorem 15 doktorow, sposrod ktorych szescioro zostato profesorami.

Od poczatku kariery naukowej zainteresowania badawcze Profesora dotyczyly fizykKi
polprzewodnikoéw, wowcezas juz bardzo dynamicznie rozwijajacej si¢ dziedziny fizyki,
w ktorej polskie srodowisko naukowe z jego liderem prof. Leonardem Sosnowskim,
(promotorem R. R. Gatazki) miato swiatowe]j klasy osiagnigcia (warszawska szkota fizyki
potprzewodnikow). Migdzynarodowym dowodem uznania dla tych osiagnig¢¢ byta organizacja
w Polsce kilku najwazniejszych konferencji z tej dziedziny, w tym $wiatowej konferencji
fizyki potprzewodnikow ICPS 1988 w Warszawie, ktorej prof. R. R. Gatazka przewodniczyt.

Wktad Profesora R. R. Galazki do tych badan byt bardzo znaczny i w pierwszym
okresie dotyczyt badan struktury elektronowej nowych materialdéw potprzewodnikowych
rodziny II-VI: zwiazkow polprzewodnikowych 0 zerowej przerwie energetycznej (HgSe
i HgTe) oraz potprzewodnikowego roztworu statego (Hg,Cd)Te - kluczowego materiatu
optoelektroniki podczerwonej. W tym materiale przerwa energetyczna kontrolowana jest
sktadem chemicznym co stwarza unikatowa mozliwos$¢ uzyskania materiatu z liniowa (typu
Diraca) relacja dyspersji energii elektronow przewodnictwa.

Najwigkszym osiagnieciem badawczym prof. R. R. Gatazki jest odkrycie i zbadanie
w latach 70-ch, 80-ch i 90-ch pétprzewodnikéw potmagnetycznych — nowej klasy materiatow,
ktorej byl wspoitworca 1 ktorej nadat nazwe. Materiaty te, w postaci podstawieniowych
roztworéw statych znanych zwiazkow poétprzewodnikowych [11-VI lub IV-VI z jonami
magnetycznymi, unikatowo lacza dobre wilasciwosci potprzewodnikowe i magnetyczne.
W potprzewodnikach poétmagnetycznych oddziatywania wymienne pomigdzy spinami jonow
magnetycznych i nosnikow pradu silnie modyfikuja struktur¢ pasmowa namagnesowanego
potprzewodnika stwarzajac warunki fizyczne do obserwacji szeregu nowych spektakularnych
efektow fizycznych wywotanych gigantycznym rozszczepieniem spinowym i polaryzacja
stanéw pasmowych, np. silny magnetoopor w (Hg,Mn)Te i efekt Faradaya w (Cd,Mn)Te
a takze ferromagnetyzm indukowany nos$nikami pradu w (Pb,Sn,Mn)Te. Sformutowany
wowczas program badawczy byt i nadal jest realizowany na calym $wiecie.

Przez cala swoja karier¢ naukowa prof. R. R. Galazka aktywnie dziatal na rzecz
wzbogacania bazy technologicznej IF PAN i samodzielnego wytwarzania nowych materiatow
potprzewodnikowych, zar6wno masywnych monokrysztatow jak 1 cienkich warstw
epitaksjalnych. Ciekawym aspektem tej aktywnosci naukowej Profesora byl projekt
technologiczny wytwarzania krysztatow (Hg,Cd)Te na stacji kosmicznej w warunkach
niewazkosci. Rozpoczeto to Jego dtuga wspotprace z polskimi i swiatowymi agencjami badan
kosmicznych, w szczegolnosci R. R. Gatazka przewodniczyt delegacji Polski w Komitecie
ONZ ds. pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Bedac przez szes¢ dekad aktywnym naukowcem prof. R. R. Gatazka byt swiadkiem
ponownego szybkiego wzrostu zainteresowania poétprzewodnikowymi materiatami 11-V1,
takimi jak HgTe czy (Hg,Cd)Te, ktérymi zajmowat si¢ w latach 70-tych na poczatku swojej
kariery naukowej. Trwajaca do dzi$ nowa fascynujaca odstona badan nad tymi materiatami
zwiagzana jest z odkryciem, najpierw w studniach kwantowych HgTe z barierami



elektronowymi (Hg,Cd)Te, nowej klasy materiatow kwantowych — izolatoréw i pdtmetali
topologicznych. W strukturze elektronowej takich uktadow kluczowa role odgrywaja silne
efekty relatywistyczne (np. spinowo-orbitalne) prowadzace do tzw. odwrotnego uktadu pasm
elektronowych z nietrywialnymi cechami topologicznymi i nowymi stanami elektronowymi
o dyspersji Diraca na brzegach (krawgdziach lub powierzchniach ) uktadu.

Lata 90-te przyniosty natomiast ogolnoswiatowy wzrost zainteresowania
potprzewodnikami  potmagnetycznymi  na bazie najwazniejszej rodziny zwiazkow
potprzewodnikowych I11-V z Mn, przede wszystkim (Ga,Mn)As. Japonscy i amerykanscy
inicjatorzy tego kierunku badan zawsze podkreslali bezposrednia inspiracje jaka czerpali
z pionierskich prac prof. R. R. Gatazki i jego wspotpracownikow nad podtprzewodnikami
potmagnetycznymi rodzin 11-V1 i IV-VI, takich jak (Cd,Mn)Te lub (Pb,Sn,Mn)Te.

Dobrze przemyslany wybor tematyki badawczej o duzej randze naukowej, jasne
formutowanie doswiadczalnie weryfikowalnych celéw i zadan badawczych, silny nacisk na
wytwarzanie nowych materiatow potprzewodnikowych we wlasnym zespole badawczym oraz
trafny dobor wspotpracownikow byty kluczem do sukceséw Profesora w pracy naukowej.
Prof. Robert R. Gatazka chciat i umiat dzieli¢ si¢ z innymi swoja wiedza i doswiadczeniem
zarowno naukowym jak i zyciowym. Jego Kariera naukowa moze jeszcze dtugo by¢ zrodtem
inspiracji i przyktadem godnym nasladowania.

Przyjaciele 1 wspotpracownicy z Instytutu Fizyki PAN



